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Sposéb wytwarzania drobnoziarnistego, swiatloczulego seleaku
arsenu

1

Przedmiotem wynalazku jest sposdéb wytwarza-
nia drobnoziarnistego, §wiatloczulego selenku arse-
nu metodg mokra.

Selenki arsenu, a zwlaszcza o skladzie zblizonym
do As,Se;, sg znanymi fotopdlprzewodnikami. Nie-
ktére z nich odznaczajag sie wyjatkowo duzg
$wiattoczulodciag i korzystnym rozkladem widmo-
wym S$wiatloczulo$ci. Zwigzki te mogg byé z ko-
rzy$cig stosowane w roéznych urzgdzeniach, ktérych
dzialanie oparte jest na fotoefekcie wewnetrznym.
W szczegélnosci nadajg sie one do otrzymywania
warstw $wiatloczulych, stosowanych miedzy inny-
mi w elektrofotografii.

Jeden ze znanych sposobéw otrzymywania
warstw $§wiatloczulych polega na nanoszeniu na
podloze drobno sproszkowanej substancji $wiatlo-
czulej w postaci cieklej zawiesiny w roztworze za-
wierajgcym odpowiednie spoiwo organiczne (na
przyklad zZywice syntetyczng). W zalezno$ci od ro-
dzaju uzytej substancji $wiatloczulej oraz od ro-
dzaju i iloSci spoiwa organicznego otrzymuje sie
warstwy swiatloczule o réznych wlasciwosciach.

Na wlasciwosci fotoelektryczne tych warstw
wplywa takze w duzym stopniu wielko§¢ ziarna
uzytej do ich wytworzenia substancji Swiattoczu-
lej. Na przyklad warstwy o duzej Swiattoczultosci
i duzej opornosci wlasciwej (w ciemnosci) — takie,
jakie stosuje sie w technice elektrofotograficznej —
otrzymuje sie z substancji $wiatloczulej (na przy-
klad z selenku arsenu) rozdrobnionej ma ziarno
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o S$rednicy nie wiekszej niz 1 um, a najlepiej
o $rednicy 0,01—0,1 xm.

Substancje drobnoziarniste otrzymuje sie zwykle
przez rozdrabnianie mechaniczne, na przyklad
w milynach koloidalnych. Jednak mechaniczne roz-
drabnianie substancji stalych na bardze drobne
ziarno jest klopotliwe, kosztowne, a nawet czesto
praktycznie niemozliwe. Ponadto przy rozdrabnia-
niu mechanicznym nastepuje zwykle =zanieczysz-
czenie substancji rozdrabnianej z powodu erozji
powierzchni trgcych urzadzenia rozdrabniajgcego
(na przyklad tarczy mlyna koloidalnego). Zanie-
czyszczenia takie, nieszkodliwe w wielu przypad-
kach, wplywajg jednak ujemnie na wlasciwosci
substancji $wiatloczulych, gdzie wymagana jest
szczegdblnie duza czystosé.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania metodg chemiczng $wiattoczulego selen-
ku arsenu o uziarnieniu i czysto$ci odpowiednich
do sporzadzania $wiatloczulych warstw elektrofo-
tograficznych.

W sposobie wedlug wynalazku, selenek arsenu o
skladzie As,;Se;, lub zblizonym, rozpuszcza sie w
roztworze silnej zasady, np. w roztworze wodoro-
tlenku sodowego stosujgc 220g NaOH na 100 g se-
lenku arsenu, a z otrzymanego alkalicznego roz-
tworu zwigzkow arsenu i selenu strgca sie w tem-
peraturze pokojowej $wiatloczuly, drobnoziarnisty
selenek arsenu przez dodanie silnego kwasu mine-
ralnego, np. roztworu kwasu siarkowego stosujgc
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280-g HySO, na 100 g selenku arsenu. Stracanie se-
lenku- arsenu z alkalicznego roztworu zwigzkéw ar-
senu i selenu mozna réwniez prowadzié w tempe-
‘raturze podwyziszonej, np. 75 — 85°C. Selenek ar-
senu z alkalicznego roztworu zwigzkéw arsenu i se-
lenu stragca sie przez stopniowe dodawanie kwa-
su w ciggu 1 — 100 godzin, korzystnie w ciggu 10
godzin.

Otrzymany sposobem wedlug wynalazku selenek
arsenu jest wysoko $wiatloczuly i wykazuje uziar-
nienie ponizej lum. Warstwy $wiatloczule wytwa-
rzane z selenku arsenu otrzymanego tym sposo-
bem odznaczaja sie réwniez duzg $wiatloczulos-
cig oraz korzystnym rozkladem widmowym s$wia-
tloczutosci. Spelniajg one dobrze wszystkie wyma-
gania stawiane warstwom §wiatloczulym, stosowa-
nym w technice elektrofotograficznej.

Szczegdly sposobu wytwarzania drobnoziarniste-
go, Swiatloczulego selenku arsenu sposobem wedlug
wynalazku, wyjasniajag nastepujgce przyklady.

Przyktad I. Czysty selen i czysty arsen mie-
sza sie w stosunku 3 mole selenu na 2 mole arsenu
i zatapia w rurze kwarcowej opréznionej z powie-
trza. Mieszanine stapia sie przez powolne nagrze-
wanie i utrzymuje sie jg w stanie stopionym w cia-
gu 6 godzin, mieszajac jg co 1/2 godziny. Rure
otwiera si¢ po ochlodzeniu jej do temperatury oto-
czenia. )

100 g otrzymanego w ten sposdéb trojselenku ar-
senu rozpuszcza sie w temperaturze pokojowej w
2 1 roztworu zawierajgcego 220 g NaOH. Roztwoér
przesacza si¢ i dodaje sie do niego 4 1 wody.

Do roztworu umieszczonego w Kkolbie z mieszad-
lem mechanicznym wkrapla sie w ciggu 10 godzin
podczas energicznego mieszania, 1 1 roztworu za-
wierajacego 280 g H3SO, Stracony selenek arsenu
odsgcza sig¢ i przemywa Kkilkakrotnie wodg, az«do
usuniecia jonéw siarczanowych w przesgczu. Pro-
dukt suszy sie w temperaturze 105°C. Wydajno$é
procesu okolo 95% w stosunku do wyjsciowych
substratéw, selenu i arsenu. Otrzymany produkt jest
wysoko Swiatloczuly i wykazuje uziarnienie poni-
zej 1 um.

Przyktlad II 100 g czystego tréjselenku arse-
nu, otrzymanego w dowolny sposéb, rozpuszcza sig
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w 61 roztworu wodnego, zawierajgcego 220 g NaOH.
Roztwér przesacza sie. Roztwér podgrzewa sie do
temperatury 75 — 85°C i w tej temperaturze do-
daje sie do niego stopniowo, w ciggu 10 godzin 1 1
roztworu zawierajgcego 280 g H,SO,. Strgcony se-
lenek arsenu odsacza sie, przemywa i suszy, jak
w przykladzie I. Wydajno$¢é procesu okolo 98% w
stosunku do wyjsciowego tréjselenku arsenu. Otrzy-
many produkt jest wysokoswiatloczuly i wykazuje
uziarnienie ponizej 1 um.

Przyktad III 100 g czystego trojselenku ar-
senu, otrzymanego w dowolny sposob, rozpuszcza
sie¢ w roztworze NaOH, jak w przykladzie II. Do
roztworu dodaje sie 600 ml 20% roztworu HySO,.
Roztwor z osadem rozgrzewa sie do 80°C i utrzymu-
je sie w tej temperaturze w ciggu 4 godzin. Po
ochlodzeniu do roztworu dodaje sie 800 ml 20%, roz-
tworu H,SO,. Stracony selenek arsenu odsgcza sie
przemywa do zaniku siarczanéw w przesgczu i su-
szy, jak w przykladzie I. Wydajnos¢ jak w przykla-
dzie II. Otrzymany produkt jest wysoko §wiatloczu-
1y i wykazuje uziarnienie ponizej 1 um.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wytwarzania drobnoziarnistego, $wia-
tloczulego selenku arsenu metodg mokra znamien-
ny tym, ze selenek arsenu o skladzie AsgSe; lub
zblizonym ‘rozpuszcza si¢ w roztworze silnej zasa-
dy, takiej jak wodorotlenek sodowy, stosujac 220 g
NaOH na 100 g selenku arsenu, a z otrzymanego
alkalicznego roztworu zwigzkéw arsenu i selenu
stragca sie w temperaturze pokojowej albo podwyz-
szonej Swiatloczuly, drobnoziarnisty selenek arsenu
przez dodanie silnego kwasu mineralnego, takiego
jak kwas siarkowy, stosujgc 280 g H,SO, na 100 g
selenku arsenu.

2. SposOb wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
strgcanie selenku arsenu z alkalicznego roztworu
zwigzkéw arsenu i selenu prowadzi sie w tempera-
turze podwyzszonej 75—85°C. _

3. Sposéb wedlug zastrz. 1 i 2 znamienny tym, Ze
stragcanie selenku arsenu z alkalicznego roztworu
zwigzkow arsenu i selenu prowadzi sie przez stop-
niowe dodawanie kwasu siarkowego w ciggu 1 —
100 godzin, korzystnie w ciggu 10 godzin.

RSW PWP W-wa, zam. 1240-73, nakl. 100 + 20 egz.
Cena 1zl 10,—
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